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NORMA BRAN.tOWA BN-77 , 

ELEMENTY Elementy optoelektroniczne 3375-44 
PÓŁPRZEWODNIKOWE Fototranzystory Arku.z 04 

Metoda pomiaru napięcia nasycenia 
kolektor-emiter UCE .at 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor­

my jest metode pomiaru napl,cia nasycenia kolektor-emiter 

Ucz fototranzystorów (z wyprowadzon{l lub nlewypro-
sat 

wadzą baą) przeznaczonych do detekcji promieniowania 

elektromagnetycznego w zakresie widmowym od .l - 0, 4 ~m 

do ). - " 8 ,.m. 

2, Układ pomiarowy 

z., Zł - zasilacze; A, AZ - amperomierze; V, Vz - wol­

tomierze; S _ wył{lcznik; FT - mierzony fototranzystor; 

KS _ komora światłoszczelna; Q- źródło promieniowania; 

3. Wymagania dotycZłce elementów układu pomiarowego 

a) źródło Z powinno mieć jak najwi,ksz{l opornośĆ we­

w~trzn{l rW 

b) miernik napl,cla V powinien stanowić dla układu po­

miarowego obwód rozwarty, a jeśli jest to niemoillwe, nale­

ły miernik napl,cla podł{lczyć od strony źródła spadek 

~napl,cia na mierniku prp.du uwzgl,dnić przy ocenie wyniku 

pomiaru; bł{ld powstały z przyczyn miernika A nie pownien 

być wl,kszy nlł :t1" 
c) temperatura w komorze światłoszczelnej KS powinna 

wynosić t - 25 :t5
0
C, 

d) wilgotność wzgl,dna w komorze światłoszczelnej KS 

nie powinna być wl,ksza ni:!: 75"10, 

e) źródło promieniowania elektromagnetycznego nale:!:y 

zasilać zgodnie z wartościami napięcia lub pr{ldu podanymi 
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w świadectwie wzorcowania, stosuj{lc mierniki Vz I AZkla­

sy nie gorszej nii 0,5"10, 

f) przy zasilaniu źródła promieniowania pr{ldem zmien_ 

nym naleiy stosować stabilizatory napi,cia niezniekształ­

caj{lce przebiegów napięciowych o wahaniach nap~cia wyjś­

ciowego mniejszych nii 0,5"10, 

g) źródło promieniowf!nia elektromagnetycznego białego 

powinna stanowić wolframowa lampa iarowa o temperaturze 

barwy T s 2855,6 K, 

h) uchwyty fototranzystora I źródła światła powinny u­

moiliwić ustawienie fototranzystora i źródła w osi optycz_ 

nej oraz zmian, nat,ienia oświetlenia bez zmiany parame­

trów zasilania, 

i) źródło promieniowania powinno być zbliione do źródła 

punktowego (wymiary iarnika powinny być mniejsze nii 10% 

odległości między źródłem i fototranzystorem), 

j) w przypadku fototranzystora z wyprowadzon{l bazę na­

leiy odizolować wyprowadzenia bazy od: napięć zewn,trz-

nych, 

k) w przypadku pomiarów przy oświetleniu monochroma­

tycznym źródłem promieniowania powinna byĆ dioda elektro_ 

luminescency jna z GaAs .l a 900 nm. 

4. Kolejność czynności przy pomiarze 

aj ustawić wymagan{! wartość nat,ienia oświetlenia (za-

lecane sę takie same warunki jak podczas pomiaru prędu 

jasnego), 

b) ustawić przeł{!cznik S w pozycji l i ustawić wymaga­

ne nat,ienie prędu kolektora le na mierniku A, 

c) podłęczyć fototranzystor, 

d) przeł{!cznik S ustawić w pozycji 2 (rozwarty) sko-

rygować wartośĆ nat,ienia prędu le, 
e) na mierniku V odczytać wartośĆ napięcia nasycenia 

Uęt:sat ' 
f) wyłęcznik S ustawić w pozycji l wyj{lć fototranzys-

tor z układu. 
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5. WarunkI pomiaru. Norma przedmiotowa powinna okreś­

lać: 

a) rodzaj źr6dła promieniowania, 

b) gęstość mocy promieniowania białego tp lub monochro_ 

matycznego Pl, 

c) natęienie prędu stałego kolektora re 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujaca normę - Instytut Technologii 

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum 

przewodnIków. Warszawa Al. Lotnik6w 32/46. 

P6ł-

2. Autorzy projektu normy - Tadeusz Fornal i ini. Jerzy 

Malinowski Zakład Doświadczalny P6łprzewodnik6w przy 

Instytucie Technologii Elektronowej, Warszawa ul. Koma-

rowa 5. 


